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Szamos  elektronikai  aramkor
igényli az aramerdsség Kkor-
latozasat. Ez a  kivetelmény
aramszabalyz6 diédakkal (Current
Regulative Diode, a tovabbiakban
CRD) megoldhato. A  szak-
irodalombhan egy masik elnevezés
is hasznalatos, a szerzok gyakran
dramKkorlitozo dioda néven
(Current Limiting Diode - GCLD)
hivatkoznak ugyanerre a kom-
ponensre. A CRD olyan diéda, mely
dllandé aramerdsséget biztosit az
elektronikai aramkor szamara
olvan esethen is, amikor a
tapegyséy fesziilisége ingadozik
vagy a terhelé impedancia
nagysaga valtozik.

A gyakorlatban az aramszabalyzo
dioda kb. 1-100V kozti fesziiltség-
tartomanyban képes az
aramer0sség szabalyzasara.
Felépitését tekintve a CRD egy
olyan zaro-réteges térvezérlési
tranzisztor  (J-FET),  melynek
~gate” kivezetése egy ellenallason
keresztil a ,source” labra
kapcsolddik ahogyan az éabran
lathato.

Ebben az tizemmodban a JFET
egyedi  aramszabalyzé  tulaj-
donsagot mutat a fesziltség
novelésekor, egészen addig, amig
a FET letorési fesziiltségét el nem
éri ez az érték.

Az aramszabalyz6 karakterisztika
a lenti abran kovethetd.

A fesziiltség  megjelenésével
,drain” aram alakul ki, ami a
csatorna mentén fesziiltségeséshez
vezet. Ekkor a PN atmeneten
zarofesziiltség  jelenik meg a
»gate” és a csatorna kozott, un
tértoltéses vagy kitralési
tartomanyok jelennek meg és
szorodnak szét a csatornaban.

A fesziiltség emelésével az aram

novekedése miatt a zarofesziiltség
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is novekszik, igy a kitriilési
tartomanyok addig novekednek,
amig Ossze nem érnek. Ebben a
pontban barmely tovabbi
fesziiltségemelést a  kitiriilési
tartomanyok ,,drain” felé valod
tovabbi novekedése ellensulyozna.
fgy az &ramer8sség is eléri a

limitalt szintet. Azt a
fesziiltségértéket, amely hatasara
az aramerdsség allandosul,
elzarodasi pinch-off)
fesziiltségnek hivjuk és Vp-vel
jeloljiik.

Egy J-FET CRD-ként valo
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alkalmazasa esetén az els abran
lathato aramkori jelolés
hasznalatos.

A ,drain” kivezetés veszi at az
andd (A) szerepét, mig a ,,source”
kivezetés lesz a katod (K). A
polaritas felcserélésével a CRD

normal kisjeltt diddaként
viselkedik.

A CRD egyedi aramkorlatozo
karakterisztikdja, a  rendkiviil
nagy, tipikusan MOhm
nagysagrendii dinamikus
impedanciaja és az alacsony

héingadozas-érzékenysége  egy-
értelmi{ivé teszi a tranzisztorral
szembeni el6nyeit aramhatarold
felhasznalasok teriiletén.

Mig a tranzisztoros  meg-
oldasokban a feladatra 6t alkatrész
sziikséges (Id. az abran),
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aramgeneratorként minddssze
egyetlen CDR is elegendd.

A Semitec tipikusan 35pA  és
I15mA  kozotti  aramerGsségekre,
ezen beliil 0sszesen 16
tartomanyra osztva fejlesztette ki
CDR-it, melyek egészen 100V
fesziiltségig hasznalhatok.

A teljes tzemi hémérséklet

tartomanyon (-30 °C — 150 °C)
jellemzéen nagyon alacsony a
héingadozasra valo érzékenység, a
melegedés folytan a fesziiltség
emelkedésekor esetlegesen fellépd

aramer6sség  csokkenés  par-
huzamosan kapcsolt korrekcios
ellenallassal kikiiszobolhetd.

A CRD-k parhuzamos kapcso-
lasaval a maximalis aramerdsség
tovabb novelhetd.

Amennyiben nagyobb  fesziilt-
ségen szeretnénk Dbiztositani az
allando aramerdsséget, a CRD-vel
sorba  kapcsolt Zener dioda
jelenthet megoldast.

Az alkalmazott tokozas DO-35
vagy Minimelf.

Az alabbi teriileteken javasoljuk a
CRD-k hasznalatat:

* Széles fesziiltségtartomanyu
bemenettel rendelkez6 PLC-k

* Analog ¢és digitalis bemenetek
aramkorlatozasa

* LED maghajté aramanak
korlatozasa

* Referencia fesziiltség
generatorok

« [do6zitok

* Szint-tolok






